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EK2014 TV

Kurzbeschreibung

Der EK 2014 TV ist ein einkanaliger, auf 2 Frequenzen umschalt-
barer Mikroport-Empfénger. In Verbindung mit einem geeigne-
ten Mikroport-Sender, z. B. SK 2012 TV oder SKM 4031 TV [aft
sich mit diesem Empfanger eine drahtiose Toniibertragungs-
strecke aufbauen, die sich durch hervorragende Funktions-
sicherheit und hohe Ubertragungsqualitdt auszeichnet. Durch
die sehr flache Bauform, die kleinen Abmessungen und das
geringe Gewicht ist dieser Mini-Empfanger hervorragend ge-
eignet fur Filmteams und elektronische Berichterstattung.

Merkmale:

— Sehr klein und leicht

— Breitband FM

— Robustes Ganzmetallgehduse

— Umschaltbar auf zwei Empfangsfrequenzen in den
Bereichen 450 bis 960MHz

~ »HiDyn«-Kompander

— NF - Ausgangsspannung einstellbar

— Elektronische Rauschsperre, einstellbar

— Einfache und sichere Befestigung durch Clip

~ Stromversorgung aus 3 x 1,5V Alkali-Mangan-Batterien,
IEC LR 03, Typ »Micro«

— Betriebszeit bis zu 5 Stunden

Brief description

The EK 2014 TV is a single-channel Mikroport receiver which
canbe settoreceive either of twofrequencies. When combined
with a suitable Mikroport transmitter such as the SK2012 TV or
the SKM 4031 TV it forms a cordless audio transmission circuit
distinguished by superior dependability and excellent
reproduction quality. Its very low profile, compact dimensions
and light weight predestine this miniature receiver for use by
film teams and in electronic reporting.

Features:

— Very small and light

- Wide-band FM

- Robust, all-metal housing

— Switchable to one of two frequencies in the 450 to 960 MHz
range

— »HiDyn« compander

- Adjustable AF output voltage

— Electronic squelch, adjustable

— Simple, sure clip attachment

— Power supplied by three 1.5 V AlMn batteries,
type IEC LR 03, »Micro«

— Battery life up to 5 hours
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1. Bedienungselemente
Operating elements

Bedienungselemente

Operating selements

“~ DA W N -

- oUW =

123 4 56 7

Antenneneingang

Kanalumschaltung

Einstelter fir Rauschsperre {unter Abdeckplatte)
Einsteller fiir NF - Ausgangspegel (unter Abdeckplatte)
Betriebsanzeige

Ein / Aus - S¢haltes

NF - Ausgang

Antenna input

Channel selector

Squelch control {under plate)
AF output control {under plate)
Operation indicator

On f Off switch

AF output
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2. Technische Daten

Frequenzbereich

Schaltbandbreite
Rauschunterdrickungssystem
Nennhub/Spitzenhub
Gerduschspannungsabstand bei ..,

1,5 pV HF-Eingangsspannung {Nennhubj

15 uV HF-Eingangsspannung (Nennhub)
2 50 pV HF-Eingangsspannung (Spitzenhub)

Nachbarkanalselektion in £400 kHz Abstand
intermodulationsddmpfung bezogen suf 52 dB S/N,
Trégerabstand 400 kHz und 800 kHz (2 Sender-Methodel}
ZF Selektionsabstand

Spiegelselektion

HF-Eingange

NF-Ausgang {unsymetrisch}

NF-Ausgangsspannung bei 2 1 pV HF-Eingangsspannung
bezogen auf Spitzenhub

Tonfrequenzbereich -3 dB, Deemphasis 50 usec.
Klirrfaktor bei Nennhub, 1 kHz und 100 v HF-Spannung
Rauschsperre, einstellbar

Stromversorgung

Stromaufnahme

Batriebszeit

Abmessungen in mm

Gewicht einschlieflich Batterien

DBP - Prifnummer

Anderungen vorbehalten

2. Technical data

Frequency response

Switching bandwidth

Noise reduction system
Rated/peak swing
Signakto-noise satio at ..,

1.5 uV RF input {nominal swing)

15 pV RF input (nominal swing)
= 50 pV BF input (peak swing)

Adjacent channel rejection when mistuned by 400 kHz
Intermodulation attenuation S/N = 52 dB, carrier spacing
400 kHz and 800 kHz (2 transmitter method)

IF selectivity

image rejection

AF inputs

AF output (unbalanced)

AF output voltage at peak deviation, more than 1 pV RF voltage

Audio frequency range

THD at rated swing, 1 kHz and 100 pV RF voltage
Squelch, adjustable

Power supply

Current consumption

Operating time

Dimensions in mm

Weight including batteries

Subject to alterations.
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2 Frequenzen im Bereich 450 - 960 MHz
ca. 3 MHz

HiDyn {nicht abschaltbar)

+ 40 kHz f = 56 kHz

= 55 dB (DIN 45500, Kurve A)
= 43 dB (CCIR 468, Spitze}

= 97 dB (DIN 45500, Kurve A)
2 85 dB (CCIR 468, Spitze}

Z 111 d8 (DIN 45500, Kurve A}
2 98 dB (CCIR 468, Spitze)

= 65 dB

> 63dB

=100 dB

z60dB

A4 - Strahler, abschraubbar
Innenwiderstand 10 €, Nennlast 500

einstellbar von 20 mV - 1,8 V (-2 dB),eingestellt auf +1,6 dBm
S0 Hz- 20 kHz

<7 %

0 - ca. 100 pV, eingestellt auf 1 pv

3 5tck. 1,5V - Batterien, Alkali - Mangan Type IEC LRO3 *Micro”
<85 mADei45V

ca. 5 Stunden

92x52x 17

ca. 190 g

A 013 A508B RF

2 frequencies between 450 and 960 MHz
approx. 3 MHz

HiDyn {not switchable)

+ 40 kHz / + 56 kHz

= 55 dB (DIN 45500, curve A)
2 43 dB (CCIR 468, peak)

= 97 dB (DIN 45500, curve A)
2 85 dB {CCIR 468, peak)
=111 dB {OIN 45500, curve A)
= 98 dB {CCIR 468, peak}
z65dB

263dB

2 100 dB

2 60dB

Af4 - wave radiator

internal resistance 10 ohms; nominal lead: 500 chms
adjustable 20 mV - 1.8 V {-2 dB}, adjusted to +1.6 dBm
50 - 20 000 Hz

<1%

0 - approx. 100 pV, adjusted to 1 pVv

3 pes. 1.5V batteries, alkaline manganese type IEC LR0O3 "Micro”
<8omAatd4 bV

approx. 5 hours

92 x52x17

approx. 190 g



3. Schaltungsbeschreibung

Der Mikroport-Taschenempfanger EK 2014 TV ist ein tragbarer
Empfanger fOr drahtlose Mikrofone, Er arbeitet im UHF-Be-
reich auf den Frequenzen 450 - 960 MH:z.

3.1, HF - Vorverstirker

Das HF-Signal gelangt (ber den 50 Ohm-Eingang P1 auf das
Eingangsbandfilter F1. Diesem schliefit sich die BF-Vorstufe
Q1 an. Diese Siufe ist mit einem GAS-Feldeffekttransistor
bestickt. Die verstirkte Antennenspannung wird Ober das
Bandfilter F2 dem 1. Mischer Q2 zugefihrt,

3.2. 1. Mischer, 1. Oszillator, Vervielfacher

Auch hier wird ein DoppelGate GAS-Feldeffekttransistor einge-
setzt, dem Gber Gate 2 die Oszillatorspannung zum Mischen
zugefihrt wird. Um eine hohe Frequenzstabilitat zu erreichen,
wird die Oszillater - Mischspannung aufwendig erzeugt. Da der
Empfanger zwei Festfrequenzen hat, ist der Oszillator O8 mit
zwei Schwingquarzen bestiickt. Er arheitetim Frequenzbereich
160 - 240 MHz. Auch diese Oszillatorstufe arbeitet mit einem
Doppel-Gate GAS-Feldeffektiransistor, Dem Oszillator folgt
der Vervielfacher Q7. Er arbeitet von Kanal 18 bis 30 (450 - 550
MHz} als Verdoppler, von Kanat 31 bis 60 (550 - 790 MHz) als
Verdreifacher und von Kanal 61 bis 82 {790 - 960 MHz) als
Vervierfacher der Qszillatorfrequenz. Das Bandfilter F3 sorgt
fiir ein sauberes Oszillatormischsignal, um Nebenempfangs-
stellen zu vermeiden. Die Mischfrequenz liegt um den Betrag
der ersten Zwischenfrequenz unter der Empfangsfrequenz
und mischt diese im ersten Mischer Q2 auf 74 MHz herunter.
Ober das ZF-Filter L9 gelangt die Zwischenfrequenz auf den
ersten ZF-Verstarker Q3, der zur Erzielung guter Inter-
modulationseigenschaften in Gate - Schaltung arbeitet und mit
einem Feleffekitransistor bestickt ist.

3.3, 2. Mischaer, 2. Oszillator

Die verstirkie Spannung wird Gber das Fitter L1C auf den
zweiten Mischer U1 gegeben. Der integrierte Mischer ist ein
doppelt balancierter single Gate-GASFet-Mischer. Erwird Uber
den Balluntrafo TR1 symmetrisch angesteuert. Das Misch-
signal wird im zweiten Oszillator Q4 mit einem NPN-
Siliziumtransistor erzeugt, Der Oszillator ist quarzgesteuert
und schwingt auf 63.3 MHz, Die Mischspannung gelangt Gber
den Balluntrafo TR2 symmetrisch auf den Mischer Ut. Der
Siliziumtransistor Q5 stabilisiert den Arbeitspunkt des Mischers,
derbei dem eingestellten Arbeitspunkt einen Intermodulations-
abstand von 80 dB hiefert, Der Mischer arbeitet auf das symme-
trische Fifter L13, das auf die zweite Zwischenfrequenz von
10,7 MHz abgestimmt ist.

3.4. 2. ZF - Verstiarker, Demodulator

Uber das keramische ZF-Filter YF1 steht die HF-Spannung zur
weiteren Verstirkung dem Begrenzerverstirker und FM-
Demodulator U2 zur Verfigung. In den Begrenzerverstarker ist
ein zweites keramisches ZF-Filter YF2 zur Erzielung guter
MNachbarkanatselektion eingeschleift. Der Demodulator arbsi-
tet als Quadratur-Demodulator. Am Ausgang steht am
Deemphasisglied R37 und C47 (50 psec) das NF-Signal zur
VerfOgung. Mit Hilfe des zweiten NF-Ausgangs des ZF-Verstir-
kers 18Rt sich durch Umbestickung R38 anstelle von R37 die
NF-Phasenlage bei Bedarf um 180 Grad drehen. Da der NF-
Ausgang des ZF-Verstirkers 60 kOhm Innenwiderstand hat,
folgt ein Impedanzwandler und NF-Vorverstirker vor dem
HiDyn-Expander,

3.5. Expander, NF - Endstufe

Benutzt wird hierfir eine Halfte der integrierten Schaltung U4.
Die NF-Endstufe U5, Q9 und Q10 macht eine Verstarkung von
1 und den NF-Ausgang brauchbar fdr niederohmige Hérer. Die

3. Cireuit description

The EK 2014 TV Mikroport body-pack receiveris a portable UHF
receiver for wireless microphones. It operates in a frequency
range of 450 to 960 MHz.

3.1. RF preamplifier

The RF signal is routed via P1 {50 Ohmj) to the bandpass filter
F1. The bandpass filter connects to the RF input section Q1
which incorporates a GAS FET. The amplified antenna voltage
is routed via the bandpass filter F2 to the 1st mixer Q2.

3.2. 1st mixer, 15t oscillator, multiplier

The oscillator voltage is passed via gate 2 to the duat gate GAS
FET. A complicated circuit for generating the oscillatar mixing
voltage ensures high frequency stability. Oscillator Q6 is
equippedwithtwo crystals as the receiver features two standard
frequencies. It operates in a frequency range of 160 to 240
tHz. This oscillator stage also incorporates a dual gate GAS
FET. The oscillator is connected to the multiplier Q7. It doubles
the oscillator frequency in channels 18 to 30 (450 - 550 MHz),
triples it in channels 31 to 60 (550 - 790 MHz) and quadruples
it in channels 81 to 82 {794 - 960 MH2z). The bandpass filter F3
supplys a clear oscillator mixing signal, thus preventing
interference. The mixing frequency equals the receiver
frequency minus the 1st IF, Entering the tst mixer Q2 it is
reduced to 74 MHz. The 1stIF is routed via the IF filter L9 to the
1st IF amplifier Q3. Q3 is a FET connected as a gate circuit in
order to achieve good intermodulation properties.

3.3. 2nd mixer, 2nd oscillator

The amplified voltage is fed into the 2nd mixer U1 via filter L10.
The integrated mixer is a double balanced single gate GAS FET
mixer. Itis balanced by the balanced-to-unbalanced transformer
TR1. The mixed signal is generated in the 2nd oscillator Q4 by
an NPN silicon transistor. The oscillator is crystal-controlled and
oscillates at 63.3 MHz. The mixed voltage is routed via the
balanced-to-unbalanced transformer TR2 to the mixer U1. The
silicon transister Q5 stabifizes the operating point of the mixer
which delivers an intermodulation distance of 80 dB at the
operating point selected. The mixer is connectedtothe balanced
filter L13 which is tuned to the 2nd IF of 10.7 MHz,

3.4. 2nd IF amplifier, demodulator

The RF voltageis routed via the ceramic filter YF1 to the limiting
amplifier and the FM demodulator for further amplification. The
limiting amplifier comprises a 2nd ¢eramic IF filter to achieve
good rejection of adjacent channels. The demodulator is a
quadrature demodulator. The audio signal is available at the
output of deemphasis components R37 and C47 (50 ps). The
audio phase can be shifted by 180° with the help of the second
audio output of the IF amplifier by using R38 instead of R37, if
need be. As the audio cutput of the IF amplifier has an internal
resistance of 60 kOhm it is connected to an impedance
transformer and an audio amplifier before connecting to the
HiDyn expander,

3.5. Expander, audio output stage

One half of the integrated circuit U4 forms the expander and the
audio output stage. The amplification factor of the audia output
stage U5, Q9 and Q10 is 1, thus making the audio output
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maximale Ausgangsspannung des Empfangers betrdgt 1,8 V
bei 56 kHz Spitzenhub. Mit dem Einsteller R53 1331 sich der
Ausgangspegel stufenlos bis zu 10 mV bei Nennhub herunter-
stellen. Um keinen Stérabstand zu verfieren, wurde der Ein-
steller hinter dem NF-Verstirker angeordnet, Der Einstellwider-
stand R41 vor dem NF-Vorverstirker dient zum Einpegeln der
maximalen Ausgangsspannung bei 56 kHz Spitzenhub. Der
Feldeffekttransisstor Q2 dient als Schalter {ir die Rauschs-
perrenschaltung.

3.8, Squelch - Komparator

Der ZF-Verstarker U2 liefert am Regelspannungsausgang eine
Gleichspannung, die der HF-Eingangsspannung proportional
ist. Diese Spannung steuert einen Differenzverstérker im iC
U4, dem {iber den Einstellwiderstand R49 eine Schaltschwelle
von O bis 100 pV vorgegeben werden kann. Der Ausgang des
Ditferenzverstarkers steuert den Schalitransistor QB, der bei
Unterschreiten der eingesteliten Rauschsperrenschwelle
hochohmig wird und den Signalweg sperrt. Am NF-Ausgang
wird das verrauschte Signal abgeschaltet, Die Bauteile D3, R46
und €55 bewirken eine Ansprechverzdgerung beim Durch-
schalten des NF-Signals. Hierdurchwerden Einschaltgerausche
des drahtlosen Mikrofonsenders unterdrickt.

3.7.0C/ DC - Wandler

Die Stromversorgung des Empfangers geschieht aus drei
Batterien der Type IEC LRO3 ,Micro". Der Empfanger kann bei
Bedarf auch Uber die Antennenbuchse P1 aus einer externen
4, 5V-Quelle gespeist werden. Fir diesen Fall mul L2 bestickst
werden. Da eine Betriebsspannung von 4,5 V fir einen hoch-
wertigen Empfanger zu gering ist, wird diese mit einem
Gleichspannungswandler auf 7,4 V heraufgesetzt. Die Transis-
toren Q1 - 03 erzeugen die Referenzspannung fir den
Sperrwandler Q4, Q5 und T1. Die Wandlerfrequenz liegt bei 50
kHz. Der Kondensator C3 verhindert den Oberwellenanteil im
10 MHz-Bereich. Die Diode D1.1 richtet die Wandlerspannung
gleich, und am Ladekondensator C86 sieht die stabilisierte
Betricbsspannung des Empfangers zur Verfligung. Als Refe-
renz flir die Ausgangsspannung dient die Zehnerdiode D2.

3.8. Betrisbsanzeige

Die Leuchtdiode Db ist die Betriebsanzeige des Empféngers.
Sie wird direkt aus der Batterie gespeist. Die Batteriewéchter-
schaltung dient zur Uberwachung der Empfinger-Batterie-
spannung. Die integrierte Schaltung U1.1 schaltet bei einer
Batteriespannung von 2,8 V die Kippstufe U1.2 ein, die im
Sekundenrhythmus die Diode D4.2 auf Masse schaltet. Die
Diodenstrecke wird parallael zum Arbeitswiderstand der
Leuchtdiode geschaltet und schlieft diesen kurz, was zur Folge
hat, dal? die LED im Sekundenrhythmus blinkt. Ausgehend
vom Blinkeinsatz der Leuchtdiode, betrigt die Betriebszeit mit
dem Batterlesatz noch ca, 30 Minuten.

Notizen:

suitable for low impedance headphones. The maximum output
voltage of the receiver amounts 1o 1.8 V at a peak deviation of
56 kHz, The potentiometer R59 allows the output Jevel to be
progressively adjusted to 10 mV at nominal deviation, In order
not to deteriorate rejection of adjacent channels the audio
amplifier preceds potentiometer. Preceding the audio pre-
amplifier is trimring potentiometer R41 which serves to adjust
rmaximum output voltage at a peak deviation of 66 kHz. FET (8
forms the squelch switch.

3.6. Squelch comiparator

IF amplifier U2 supplys a DC voltage at the controf voltage
output which is proportional to the RF input voltage. This
voitage controls the differential amplifier in 1C U4, the threshold
of which can be pre-selectedin a range of 0 to 100 puV using the
trimming potentiometer R49. The output of the differential
amplifier is connected to the switching transistor Q8 which is
of high impedance and blocks the signal path if the preset
threshold is not exceeded. The noise signat is switched off at
the audio output. When switching through the audio signai the
response time is delayed by D3, R46 and C55 in order to
prevent noise while switching the wireless microphone
transmitter on or off.

3.7. DC / DC converter

Power is supplied to the receiver by three tEC LLRO3 , Micro”
batteries. The receiver can also be fed by an external 4.5 V
source via antenna socket P1, if need be. In this case L2 has to
be used. Since an operating voltage of 4,5 V is far too low for
a high quality receiver, itis increased to 7.5V by means of a DC/
DC converter. Transistors Q1 - Q3 produce the reference
voltage for the blocking oscillator Q4, Q5 and T1. The cscillator
frequency is B0 kHz. In the 10 MHz range capacitor C3 prevents
generating harmonics. Dicde D1.1. rectifies the converter
voltage. The stabilized operating voltage of the receiver is
available at capacitor C66, Zener dicde D2 serves as areference
for the output voltage,

3.8. On/off indicator

LED D5 indicates the operating status of the receiver. It is
supplied by abattery, Battery test functions serve to control the
receiver battery voltage. At a battery voltage of 2.8 V the
integrated circuit U1.1 switches on the muitivibrator U1.2
which switches dicde D4.2 to ground in minute intervals. The
diodes are connectedin parallel with the LED operatingresistor.
Thus the resistor is short-circuited and causes the LED ta blink
in minute intervals. If the LED starts to blink the remaining
operating time still amounts to approx. 30 minutes.

Notes:
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4, Blockschaltbild
Block diagram

Y

2. IF-versidreer

1 ZF-Filter 2. ZF-Filer 3. ZF-Fligr  Demoduldlor
HE-Yor gtude 1 Migcher 1. ZF-¥erghorker " F-Fitar 2. Mecher 2r IF-Filer 2. IF-\erglarker Ird F-Fillar 2rd |F = &mnpdilier MFE-Yorverstrker
RE-Prestage 1M Miner 1ot [F- Amplifigr FaMHI 2o Mixer 10.7MHzZ 2rd|F - Ampliliar WIMHZ Demadulaion Audo-Preamplifer
11 e 1 R e
o hr AT =
I> 12 D -7 i2 ) D e D D

nf Verwellocher $ I 2. Oszdiator Fouschsperre D D Hidyn-Exporder

f Hullipligr 2rdQgedtator Squeteh Hillyn-Expander

Belriebascholker OC/DC-Wandler
Operalion swilch DC/DC-Canvmvier
= 1 Oszilaior P S h NF-yarsidrer
= f u —_ u
- 161 Oscilater Batt - 8 > AF-AMGhier
U
const,
_‘:3.5_ Loutsidekeensieier
Yolume canirel
0/ | soerie-wactner
R Batlery-Incwation
HNF-Ausgang
Audio-Cutput
UNR 1Y
% LED-Anzeige 2mv. 18

B. Service Hinweise
B.1. Abgleich

Beieinem eventuell notwendigen Nachgleich oder einer Uber-

priffung der technischen Daten ist es nicht erforderlich, das

Gerat vollstindig zu demontieren. Alle erforderlichen Abgleich-

elemente sind nach Entfernen der Kunststoffabdeckung des

Typenschildes von aulRen zuginglich.

~ Batteriefach &ffnen, Batterien entnehmen

~ Abdeckung (7) und Typenschild (8) durch l6sen der Schraube
{8) entnehmen. Emptinger ist nun fir den Abgleich vorbe-
teitet (siehe Explosionszeichnung Seite 15).

5.2. Demontage

Siehe 5.1.

Batterieabdeckung durch ldsen der Schrauben {14) entfernen
Schrauben (12)im Batteriefach losen, Einsatz {1 1) entnehmen
Gummi's {4) von Pt und P2 entfernen

Leiterplatte durch lésen der Schlitzmuttern (5) entnehmen

5.3. Phasenlage des NF-Ausgangs

Die Phasenlage kann um 180° gedreht werden. Hierzu ist R38
anstatt R37 zu bestlicken und somit der invertierende Ausgang
des Demodutators U2 (Pin7) zu beschalten.

5.4. Quarzbsrachnung

f,, — 74 MHz (+ 74 MHz fiir K61 - 71)

f Vervieifacher Faktor X

o]

Vervielfacher Faktor 2 = 450 - 650 MHz (Kanal 18 - 30)
Vervielfacher Faktor 3 = 650 - 790 MHz (Kanat 31 - 60)
Vervielfacher Faktor 4 = 790 - 960 MHz (Kanal 61 - 82)

Die Eingangsfrequenzen sind innerhalb einer Schaltbandbreite
von max. 3 MHz zu wihlen.

LED-Inscatian

B. Service hints
5.1. Alignment

It is not necessary to disassemnble the entire device in order to

change or check technical data. All the components needed for

this purpose are freely accessible after removing the plastic

cover and the type plate.

~ Open the battery compartment and remove the batteries

- Remove the plastic cover {7} and the type plate {(6) by
loosening screw (8). The receiver is ready for alignment
{see exploded view page 15).

5.2, Disassembly

see 5.1

Remove battery compartment’s lid by loosening screw (14)
Loosen screw (12) battery compartment, remove insert {11}
Remove plastic rings i4) from P1 and P2

Remove p.c.bh. by loosening slotted round nut (5)

5.3. Phase at the audio cutput

Phases can be shifted by 180°, if need be. For that purpose R38
has to be connected instead of R37, thus using the inverting
ouptut of demodulator U2 {pin 7).

5.4. Calculating crystals

Toe = 74 MHz {+ 74 MHz for channels 61 to 71)
multiplication factor X

Q

Muiltiplication factor 2 = 450 - 550 MHz {channel 18 - 30)
Mutltiplication factar 3 = B5Q - 790 MHz {channel 31 - 60)
Multiplication factor 4 = 790 - 960 MHz {channel 61 - 82)

Input freqhencies are to be selected within a switching
bandwidth of max. 3 MHz.

EK 2014 TV
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6, Erforderliche Mefigerite und Priifmittel

1 40 dB-Kabei {siehe Meflaufbau)

1 Spektrum-Analysator (2. B. Advantest R 4131A)
1 Tracking Generator {z. B. Advantest TR 4131A)
1 Klirefaktormesser {z. B. UPM B50-1)

1 Fremdspannungsfilter {z. B.UPM 550-1)

1 NF-Mitlivoltmeter {z. B. UPM 550-1]

1 Oszilloskop (z. B. Hameg HM 605)

1 MefRsender (z. B. Rohde & Schwarz SMS 2}

1 Vielfachmefinstrument {100 k(/V)

1 Netzgerdt 0-10V

2 HF-MeRadapter {Sennheiser Ident-Nr, 29058)

7. MeRBaufbau/Test set-up

Spektrum-Analysator/Spectrum analyser

i
204

W fnl|
— e EITE A
& 5505 XEE O
 s—— e—
HF-Genesater/RF-generator
B TR R ey
(ceomee ) (@& &8 ) (B8 )
vao og o000 @ o o & %
o el o o [=] -
=¥ o D a000 =« o [=]1=1
oll opgoOQ & mea oo @ [u]

Koaxialkabel 5002 / 50cm
coaxial cable 500 f 50cm

R =47k}

6. Measuring instruments and test equipment

1 40 dB cable {see test set-up)

1 Spectrum analyzer {e, g. Advantest R 4131A)

1 Tracking generator {e. g. Advantest TR 4131A}
1 THD meaasuring device (e, g. UPM 550-1)

1 Unweighted noise filter {e. g. UPM 550-1)

1 AF millivoltmeter (e. g. UPM 550-1)

1 Oscilloscope {e. g. Hameg HM 605)

1 Test generator (e. g, Rohde & Schwarz SMS 2)
1 Multimeter (100 kQ/V)

1 Power supply 010 10V

2 RF-measuring adapter {Sennheiser [dent-Nr. 29058)

Tracking Generator/Tracking generator

-20] 88
L] m}

Netzgerat/Power supply

Sennheiser UPM 5501

e

s 3 e sessssersnn

!
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8. Priif - und Abgleichanweisung

Nr.

Messung,
Einstellung

Signal-
elnspelsung

Vorbereaitung,
Geriteeinstellung

MeBpunkt

Sollwert Einstelle

r | Bemerkungen

R59-Rechtsanschlag

74V£02

11

Stromaufnahme,
minimal

wie 1.

Einspeisung

£85mA

1_2

 Batteriewachte

DS (LED) beginnt zu::
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8. Test and alignment instructions

No, Adjustment/ Signal Preparations/ Test point MNominal value Adjusting Remarks
Measurement input Settings device

TIPS A4VE02V:

11 Min. current as 1 Power <85 mA
consumption supply

Batterie -
“indication

12 D5 {LED) stants.

10 blink

13 Max. current as 1.2 Power approx. 130 mA
consumption supply

2.1 1. Osciliator flevell | as 2 Spectrum analyser TP 14 max. level C713.C74
2z +3 dBm

g 2.OsaI:IiII.$tc'>r'_"' h] : “Spectrum analyser |

4 RF pre - amplifier as 2, Spectrumn analyser TP 15 max. bandwidth | €69, €70, Mid-transmission

Tracking 30 MHz €71, C72 band between

generator receiver

to P1 frequencies
channgl 1 and
channel 2

“ | Quadrature.
demodulato

) AF output as b, UPM 5S0-1, P2 1.6 Veff R41 RF output level
Dev=56 kHz Oscilloscope must not exceed
limiting value

s ifito EK 2014 TV housing, optimize the audi signal (P2 ) by repesting steps 2.6+ " -~

; Put printed circuit board a.nd'bé

7 Squelch as 5, Turn R49 (Squelch) Monitor
U=0...100 pv audic signal

4

9 S /N ratio as 5, UPM 5501, P2 2 55 dB(A} C73,C74
U=1.5pv Oscilloscope L12, €69,
C70, C71,

C72, L

126708
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CH1 CH2 GND +U +U*
— MeR - und Testpunkte
Measuring and test ponts

Stromlaufptan EK 2014 TV
Circuit diagram EK 2013 TV




Gedruckte Schaltung EK 2014 TV, Bastiickungsseite, Layer 1
Printed circuit board EK 2014 TV, equipped side, layer 1

Gaedruckte Schaltung EK 2014 TV, Bastickungsseite, Layer 2
Printed circuit board EK 2014 TV, equipped side, layer 2
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Gedruckte Schaltung EK 2014 TV, Bestilckungsseite, Layer 3
Printed circuit board EK 2014 TV, equipped sida, layer 3

J

Gedruckte Schaltung EK 2014 TV, Lotseite
Printad circuit board EK 2014 TV, solder side

2. Oszillator
2nd Oscillator

| HF - Vorverst.
RF Preamp

1. Oszillator
1st Oscllator

NF - Ausgang | ™~
AF Output i

DC / DC - Wandler
DC / DC Converter

EK 2014 TV
09/91-13




Stromlaufplan EK 2014 TV, DC/DC-Wandler
Circuit dlagram EK 2014 TV, DC/DC converter

BC/DC-Hand ler o4
DC/DC-Canverter , Tl #5 ) wIH H -
1 st
i b e1e wl v +U
s2 ™ .2 TRE
™o, k| e LR
Uk ——— 2
[ — ] s
Betriebsschalter 2wl 6.1
Operation switch
Lt
FFIT]
D2

(]
K v
+ s —B
&

2nmy

Hinweh:

Komponeten des DC/DC-

Wandiers werden in den E-

Tailisten m:-.": 10064 Nurn- H TF) 1

mamn N

Bsisp'::: 03-01a2 L tH

L]

ne: CHe

Spare part numbars of DG/ i

OC convarior componenis

arg hundreds. Kanalumschalter

Example: Q3 - Q192 Channel swiich

Batter iewsechter
Batteey indication
P
1226, 74)

Gedruckte Schaltung EK 2014 TV, DC/DC-Wandler, Gadruckte Schaltung EK 2014 TV, DC/DC-Wandler,
Bestiickungsseite Lotseite
Printed clrcuit board EK 2014 TV, DC/DC converter, Printed circuit board EK 2014 TV, DC/DC convertar,
squipped side solder side

EK 2014 TV
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11.Explosionszeichnung

Exploded view
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Pas. Bezsichnung Bestel)l- Pos. Bezelchnung Bestail-

Nr. Ne. Nr. Nr.

Pas. Deacription Part Pos. Description Fart

No. No. No. Mo,
EK 2014 TV, 450 - 702 MHz Co09 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Stck/pcs.} 17648

KERKQ 10 nF, 50 V, X7R, KEFQ 0805

oo Feonthlach 34333 C010 | SMD-Kondensator/Capatitor (50 Stek./pes.) 25674
Front panel KERKQ 16 pF, 50 V, N150 KEFQ 0205

002 | Klarmmer 15851 CO011 | SMD-Kondensstor/Capatitor (50 Stek./fpes.) 17648
Chp KERKO 10 aiF, 50V, X7R, KEFQ 0805

003 Buchse fir Klamrmer 26508 C012 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stck./pes.) 28693
Socket for clip KERKQ 2,2 nF, 50V, X7R, KEFQ 0805

004 1 O-Ring 44878 €013 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Stck.fpes.) 28693
QHing KERKOQ 2,2 nF, 50 ¥, X7R, KEFC 0805

006 Schlitzmutter 26585 C014 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Sick./pes.) 19512
Slotted nut KERKQ 1nF, 50 V, NPQ KEFQ 0805

el WJAbdeckschild ,Sennhaiser Logo™ 46650 C015 | SMD-Kondensator/Capaciter {50 Stek./pes.) 19584
«Cover plate ,Sennheiser Logo” KERKO 22 pF, 50 V, NPO KEFQ 0805

0062 | Typenschild EK 2014 44450 C016 | SMD-Kondensator/Capasiter {50 Stek./pes.) 19512
Type plate EK 2014 KERKQ 1nF, 50 ¥, NPO,KEFQ 0805

006b | Typenschid EK 2014-TVL 44452 CO7 | SMD-Kondensator/Capacitor {60 Stck./pcs.) 29118
Type plate EK 2014-TVL KERKQ 120 pF, 50 ¥, NPQ, KEFQ 0805

007 | Abdeckung 14967 £018 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stk Jpcs.) 29145
Plastic Cover KERKQO 56 pF, 50 V, NPQ,KEFQ 0805

0068 | Zylinderschraube, 10 Stek. M 1,4 x B DiN 84 27156 C012 | SMB-Kondensator/Capacitor (50 Stck.fpcs.} 2BG93
Cylindrical screw, 10 pes. M 1,4 X 8 DIN 84 KERKO 2,2 nF, 50 ¥, X7R, KEFQ 0805

009 | 4-Kantmutter, SW 315 M 1.4 26584 C020 | SMD-Kondensatar/Capacitor (50 Stek.fpes.) 29143
Square nut, SW3x 1,5 M 1.4 KERKQ 270 pF, 50 V, NPO, KEFQ G805

010 | Scheibe, 10 Stek., 1,6 DIN 423 15858 C021 | SMD-KendensatorfCapacitor (50 Stek.fpes.) 29148
Washer, 16 pcs., 1,5 DIN 433 KERKQ 270 pF, 50 V, NPO, KEFQ 0805

\R ] Batteriekontakiierung 26233 C022 | SMD-Kondensator/Capacitor (S0 Stek./pes.) 28693
Battery contact KERKO 2,2 nF, 50 V, X7R, KEFQ 06805

012 | Zylinderschraube 10 Stek., M 1,4 x 6 DiN 84 15836 €023 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Stek./pes.) 286593
Cylindrical screw, 10 pes, M 1,4 x 6 DIN 84 KERKQ 2,2 nF, 50 v, X7R, KEFQ 0805

013 § Achse 14598 €024 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Stck./pcs.) 19479
Axis KERKQ 47¢ pF, 50 V, NPQ, KEFQ 0805

014 | Senkschraube, 10 Stck. M 2 1 5 DIN 966 26215 C025 | SMD-KondensatorfCapacitor (50 Stck.fpes. 19617
Countersunk scraw, 10 pes. M 2 x 5 DIN 966 KERKO 10 pF, 50 V, NPO,KEFQ 0805

015 | Riegel 14839 C026 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stck./pes.} 19479
Locking KERKQ 470 pF, 5¢ V, NPQ, KEFQ 0805

(13151 Riegel 14915 €027 | SMD-Xondansator/Capacitor (S0 Stek.fpes.) 7006
Locking KERKQ 12 pF, 50V, N330, KEFQ 0805

017 Feder 26578 €028 | SMD-Kondensator/Capacilor {80 Sick.fpes.) 37006
Spring KERKQ 12 pF, 50V, N30, KEFQ 0805

018 | Zylinderschraube, 10 Stck., M2 x 3 DIN 84 22460 CG29 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Sick./pes.) 19512
Cylindrical screw, 10 pes., M 2 x 3 DIN 84 KERKD tnF, 50 ¥, NPO,KEFQ 0805

019 | Polster 16134 C030 | SMD-Kondensator/Capacitor 150 Stek.fpes.) 19532
Pad KERKQ 1nF, 50 ¥, NPO,KEFQ 0805

020 | Sehlissel 19050 C032 | SMD-Kondensator/Capacitor |50 Stek./pes.) 19512
Key KERKOQ 1nF, 50 ¥, NPO,KEFQ 0805

021 | AnschluBkabel, MKE 10-B2 44092 C033 | SMD-KondensatorfCapacitor (50 Stck./pes.) 29574
Connecting cable, MKE 10-B2 KERKQ 15 pF, 50 V, N150, KEFQ 0805

022 | Antenne 27717 €034 ; SMD-Kondensator/Capaciter (50 Stek.fpes.) 19512
Antenna KERKQ 1nF, 50 ¥, NPO,KEFQ 0805

023 | Scheurnpfschlauch 43347 €035 | SMD-Kondensator/Capaciter (50 Stek.fpes.t 19512
Shrinking tube KERKQ 1rF, 50V, NPO, KEFQ 0805

024 | Zylinderschrauba, 10 Stek., M 1,4 x 3, DIN 84 22450 C036 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stek/pes.) 28693
Cylindrical screw, 10pcs., M 1,4 x 3, DIN 84 KERKC 2,2 nF, 50V, X7R, KEFQ 0806

Co01 | SMD-Kandensator/Capacitor (50 Stek./pes.) 19512 Co37 | SMD-Kondensator/Capacitos {50 Sick./pes.) 28693
KERKO 1nF, 50V, NPO,KEFQ 0805 KERKO 2.2 nF, 50 V, X7R, KEFQ 0805

C002 | SMD-Kondensator/Capacitor (80 Stek.fpcs.) 19512 C038 | SMD-KendensatarfCapacitor 150 Stek./pes.) 28693
KERKO 1nF, 50 ¥, NPO,KEFQ 0805 KERKO 2.2 nF, 50 ¥, X7R, KEFQ 0805

€003 | SMO-Kordlensator/Capacitar {50 Stck./pes.) 19512 €039 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stek.fpes.) 29562
KERKD nF, 50 ¥, NPOQ KEFQ 0805 KERKQ 1,8 pF, 50 ¥, NPO KEFQ 0805

Co0d | SMD-Kongensator/Capacitor (50 Stck.fpes.) 19542 C040 | SMD-KondensatorfCapacitor (50 Stck./pes.) 28693
KERKO 1nF, 50 V, NPQ,KEFQ 0805 KERKO 2,2 nF, 50 V, X7R, XEFQ 0805

€005 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stek./pes.) 19512 Co43 | SMD-Kondensator/Capecitor {50 Stck.fpcs.} 32908
KERKC 1nF, 50 V, NPO,KEFQ 0805 XERKD 100 pF, 50V, N150, KEFQ 0805

CO06 | KondensatosfCapacitor 24430 C042 | SMD-Kondensater/Capacitor {50 Stck.fpes.) 28693
TA-ELKO 2,2 pF, 10 V ERO-ETUW 3 KERKQ 2,2 nF, 50V, X7R, KEFQ 0805

€007 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Stek./pes.) 19512 C043 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Stek.fpes.) 28693
KERKO 1nF, 50 ¥V, NPO,KEFQ 0805 KERKOQ 2,2 nF, 50V, X7R, KEFQ 0805

€008 | SMO-KondensatorfCapacitor (5¢ Stck./pes.) 29576 C044 | SMD-Kondensatar/Capacitor {50 Sick.fpcs.) 28693
KERKD 18 pF, 50 v, N150 KEFQ 0805 KERKQ 2.2 nF, 50 ¥, X7R, KEFQ 0805
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Pos. Bazeichnung Bastell- Pos, Bezeichnung Bastell

Nr. Nr. Nr. Nr.

Pos. 1 Deseription Part Pos. | Description Part

No. No. No. No.

C045 | SMD-Kordensator/Capacitor (50 Stck.focs.) 23633 DOO1 | SMD-Halbleiter/Semiconducior 16276
KERKQ 2,2 nF, 50V, X7R, KEFQ 0805 SMD-Dicde, BAT 85

Cos6 | SMD-Kendensator/Capacitor (50 Stck.focs.) J2118 D003 | Halblgiter/Semiconductor 32463
KERKO 22 nF, 50V, X7R, KEFQ 0805 SMD-Diode BAS16, SOT 23

€047 | SMD-Kondensator/Capacitor (80 Stek.fpes.) 28818 D101 | Halbleiter/Semiconductor 45015
KERKD 1,2 nF, 50 V, X7R,KEFQ 0805 SMD-2-Sky-Diode, BAT 74, SOT 143

Co48 | SMD-Kondensator/Capacitar 45043 0102 | Halbleiter/Semiconductor 29995
TA-ELKO IEC 384.3 SMD-Z-Diode ZMM 6,8-2

C049 | KondensatorfCapacilor 27134 D104 | Halbleiter/Semiconductor 45015
TAKO 10 uF, 16 V ERO-ETPW 2 SMD-Diode, BAT 74, 50T 143

Co50 | KondensatorfCapacitor 24430 D105a| Isolierrobr (0r D105 11944
TA-ELKD 2,2 pF, 10 VERO-ETUW 3 Insulating tube for D105

€052 { Kondensator/Capacitor 24539 0105 | LED, rot 44140
TAKO 33pF, 20V ERC-ETPW 3 LED, rad

€054 | Kondensator/Capacitor 24430 001 | HF-Spule 44420
TA-ELXO 2,2 pF, 10 V ERO-ETUW 3 AFcoil

€055 ¢ Kondensator/Capacitor 24430 1003 | HF-Spule 44475
TAELKO 2,2 pF, 10V ERO-ETUW 3 RF-coil

L0568 | Kondensatar/Capacitor 24533 L1004 | HF-Spule 44476
TA-KO 33uF, 20 V ERO-ETPW 3 AF-coil

€057 | Kondensator/Capacitor 24430 LOOS | HF-Spule 44473
TA-ELKO 2,2 pF, 10 V ERO-ETUW 2 RF-coil

C058 | Kendensator/Capacitar 23430 LO06 | HF-Spule 44477
TA-ELKO 2.2 pF, 10 V ERO-ETUW 3 RF<ccil

€059 | SMD-KondensatorfCapacitor {80 Sick fpes ) 19584 LoO7 | HF-Spule 44476
KERKO 22 pF, 50 V, NPQ,KEFQ 0805 RF-coil

Co60 | SMB-Kondensator/Capacitor |50 Stek.fpes.) 32908 Loog | HF-Spule 44474
KERKO 100 pF, 60 V., N150, KEFQ 0805 RF-coil

C061 | Kondensatar/Capacitor 24430 LoD | HF-Trafo/RF-Transformer 45111
TA-ELKQ 2,2 pF, 10 V ERO-ETUW 3 72 MHz TOKO 2108M.124.R

Co62 | SMD-KondensatorfCapacitor (50 Stek./pes.) 19512 LO10Q | HF-TrafofRF-Transicrmer 45111
KERKOQ 1nF, 50 ¥, NPD,KEFQ 0805 72 MHz TOKO 210SM.124.R

€063 | Kondensator/Capacitor 24539 Lo11 | SMD-Spule 34676
TAKO 33pF, 20V ERO-ETPW 3 SMO—coil

CoB4 | SMD-KondensatorfCapacitor (50 Stek./pes.) 17648 L012 | HF-Spule 42366
KERKQ 10 nF, 50 ¥, X7R, KEFQ 0805 RF-coil

C065 | KondensatorfCapacitor 245443 L013 | HF-Spule 43989
AL-ELKO 47 uF, 63V RF-coil

€066 | Kondensator/Capacitor 27134 L014 | SMD-Spule 40091
TAKO 10 pF, 16 V¥ ERO-ETPW 2 SMO—coil

C067 | Kondensator/Capacitor 24518 1015 | SMD-Spule 40852
TA-KO 22 pF, 6,3 ERC-ETPW 2 ShMD-coil

€068 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stck./pcs.} 37006 LO16 | SMD-Spule 40091
KERKO 12 pF, 50V, N330, KEF(Q 0805 {702-960 MHz2) SMO—coil

€068 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Stck./pcs.) 32921 L017 | HE-Spule 43988
KERKQ 39 pF, 50V, N150, KEFQ 0805 {450-702 MH2) RF<coil

C069 | C-TrimmerPotentiomeater 44145 L0189 | HF-Spule 44478
0,4pF{2,5pF, NPO RF-goil

Cor0 | GTrimmer/Potentiometer 44145 LOZ0 | HF-Spule 44479
0.4pFf2,5pF, NPO RF-coil

Co¥1 | C-Trimmer/Potentiormeter 44145 L021 | HF-Spule 36882
0.4pFf2,5pF, NPQ RF-coil

€072 | C-Trimmer/Potentiorneter 44145 P0O1 | HF-Kontakt 27118
0,4pF{2,5pF, NPO RF-Contact

C073 | C-Trimmer/Potentionater 44145 P0OO2 | HF-Konlaky 27719
0,4pF 2 8pF, NPO RF-Contact

Cu74 | C-Trirnmesr/Fotentiometar 44145 POO3 | Stiftleiste T
Q.4pF{2,5pF, NPO Pin strip

Co75 | SMD-KondensatorfCapacitor (50 Stck Jfpes.) 22112 POQ4 | Stifleists 27721
KERKO 220 pF, 50 V, NPQ, KEFQ 0805 Pin strip

Co76 | SMD-KondensatorfCapacitor (50 Stck fpcs.) 19512 G001 | Halbleiter/Semiconductar 40851
KERKO 10F, 50 V, NPOKEFQ 0805 SMO-FET$933T

€077 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stck.fpcs.) 198512 Q002 | Halbleiter/Semiconductor 37194
KERKQ 1nF, 50V, NPO,KEFQ 0805 SMD-FETCF230B

101 | KondensatorfCapacitor 24430 003 | Halbleiter/Sermiconductor 40782
TA-ELKO 2,2 yF, 10V, ERO-ETUW 3 SMD-FET $ST 209

C102 | SMD-Kondensator/Capacitor (80 Stek.fpes.) 29118 Q004 | Halbleier/Semicanductor 24124
KERKQ KEFQ120 pF, 50V, NPO SMD-Trans, BFS 20, 50T 23

€103 | 5MD-Kondensatar/Capacitor (50 Stek fpcs.) 17630 Q005 | Halbleiter/Semiconductor 21185
KERKQ KEFQ 47 nF, 50 V, X7R SMD-Trans. BC 850 C, SOT 23
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Pos. Bezalchnung Bastall- Pos. Bezeichnung Bastell-

Nr. Nr. Nr, Nr.

Pos. | Daescription Part Pos. Dascription Part

Na, No. No. No.

Q006 | Hakleiter/Semiconductor 40851 R026 | SMD-Widerstant/Resistor {50 Stck./pes.} 29108
SMD-FETS 933 T 10 KL, 5 %, 0805

Q007 | Halbleier/Semiconductor 41278 R029 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stck./pcs.) 29160
SMD-Trans. BFR 93 A, SOT 23 82 G, 5 %, 0805

Q008 | Halbleiter/Semiconducter 44139 RO30 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stek.fpes.} 2909
SMD-FET BSS 138 100 Q, § %, 0805

QO09 | Halbleiter/Semiconductor J2468 RO31 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck./fpcs.) 29093
SMD-Trans. BC 860 B, SOT 23 3300, 5 %, 0805

Q010 | Halbleiter/Semiconductor 32487 RO32 | SMD-Widesstand/Resistor (S0 Stekfpes. 23170
SMD-Trans. BC 850 B, SOT 23 100 K}, 5 %, 0805

Q101 | Balblgiter/Samiconductor 32468 RO33 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck.fpes. 29085
SMUO-Trans, BC 860 B, 50T 23 680 01, 5 %, 0205

0102 | Halbleiter/Semicondustor 32467 RG24 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stekfpes.) 290
SMO-Trans. BC 850 B, SOT 23 106 0, 6 %, 0805

Q103 | Hableiter/Semiconductor 32467 RO35 [ SMD-Widarstand/Resistor (50 Stekfpcs.) 32461
SMD-Trans. BC 850 B, SOT 23 3900, 6 %, 0805

Q104 | Halbleiter/Serniconductor 23492 RO26 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck./pes.) 29103
SMD-Trans. ZTX 650 10 KL, 5 %, 0805

Q105 { Halbleitar/Semicanductor 32468 R037 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck /pes.) 29103
SMD-Trans, BC 860 B, SOT 23 10 K1), § %, 0805

RO | SMD-WiderstandfResisior {50 Stck.fpcs.) 29161 R039 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stek fpcs.) 29170
180 Q, & %, 0805 100 K2, 5 %, 0805

ROO2 | SMD-Widerstand/Resistor {60 Stck./fpcs.) 29100 R040 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck fpes.) 29170
4,7 KQ, § %, 0805 100 KL, 5 %, 0805

RO03 | SMD-Widersiand/Resistor (50 Stck.fpcs.) 29088 RO41 | SMD-R-Trimmer/Potentiometer 45255
100, 5 %, 0805 10 K

ROD4 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stck.fpes.} 29088 R042 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Sick.fpcs.) 29161
10 Q. 5 %, 0805 180 02, 5 %, 0805

R005 | SMD-WiderstandfResistor {50 Stck./pes.) 29088 RO42 | SMD-widerstarxifResistor (50 Stckfpes.) 33113
10 €1 5 %, 0BCS 0Q, 0805

RO06 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stek.fpes.) 2909 RO44 | SMD-WiderstantfResistor (50 Stck.fpcs.) 33113
100 Q, 5 %, OBCS 05, 0805

ROC? | SMD-Widarstand/Resistor {50 Stek./pes.) 29096 RO45 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Sick.fpcs.) 32822
1K0,5 %, 0805 470 K, B 9%, 0805

ROO8 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stck.fpes.) 29091 R046 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stek.fpes.) 29101
100 @, 5 %, 0805 5.6 KL, § %, DBODS

AODY | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck./pes.) 29091 RO47 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stck/pes.) 29170
100 Q, 5 %, 0805 100 K£), 5 %, OBGS

ADIG | SMO-Widerstand/Resistor (50 Stek/pes.) 29169 RQ48 | SMD-Widerstarcy/Resistor (50 SickJpes.) 29166
82 Kil, § %, 08G5 18 K2, 5 %, 0805

RO11 | SMDWiderstand/Resistor (50 Stek.fpcs.) 29098 R34 | R-Trimmer/Potentiometer 39650
3,3 Kf3, 5 %, 0805 10 KQ

R012 | SMDWiderstand/Resistor (50 Stck.fpcs.) 29106 RD51 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stek.fpes.) 9121
39 Kt 5 %, 0805 33 K4, 5 %, 0805

RO13 | SMD-Widerstend/Resistor (50 Stck.fpcs.) 29102 RO52 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck./pcs.) 29107
8,2 KQ, 5 %, 0805 47 K9, 5 %, 0805

R014 | SMDWiderstand/Resistor (50 Stek.fpes.) 29092 RO53 | SMD-Widerstand/Resistor (50 StckJ/pcs.) 29096
2200, 5 %, 0805 1 KQ, 5 %, 0205

RO16 | SMD-WiderstandfResistor 50 Sick.fpes.) 29091 RO54 | SMOD-Widerstand/Resistor (50 Stek./pes.) 32110
100 @1, & %, 0805 150 Q, 5 %, 0805

R016 | SMDWiderstand/Resistor (50 Stck.fpcs.) 29096 RO56 | SMD-Widerstand/Rasistor {50 Stek./pes.) 32110
1 K, 5 %, 0805 150 {1, % %, DBO5

RO17 | SMDWidersiand/fResistor (50 Stck.fpes.) 29095 RO57 | SMD-Widerstand/Rasistor (50 Stek./pes.) 29159
680 4, 5 %, 0805 47 0, 6 %, 0805

R018 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck./pes.) 29092 RO59 | R-Trimmer/Potentiometer 39650
220 0, 5 %, 0805 1KQ

R019 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck.fpes.) 29103 R0OG0 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stek fpos.) 29088
10 K, 5 %, 0805 10 £, 5 %, 0805

ROZ0 | SMDWwiderstand/Resistor {50 Stek.fpes.) 2900 R101 | SMD-Widerstand/Rasistor {80 Stek./pes.) 29107

. 10011, § %, 0805 47 K, B %, 0805

ROZ21 | SMD-WiderstandfResistor {50 Stck.fpcs.t 29093 R102 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stek./pes.) 22
330141, 5 %, 0805 220 KL, 5 %, 0805

RO22 | SMD-WiderstanciResistor (50 Stck fpes.) 25095 R103 | SMD-Widerstand/Resistor (S0 SickJpes.) 29108
620 0, 5 %, 0805 56 KQ, 5 %, 0805

RC23 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stek.fpes.) 29103 R104 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stckfpcs.) 29121
10 KoL, 5 %, 0805 33 Ki2, 5 %, 0805

RO24 { SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck/pes.) 29096 R10% | SMD-Widerstand/Resistor (50 StckJpes.) 29105
1 K, 5 %, 0805 27 K13, 5 %, 0805

RO25 | SMDWiderstand/Resistor (50 Stck.fpcs.) 29081 R106 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stckjpcs.) 29120
100 2, 5 %, 0805 6,8 KQ, & %, 0805

EK 2074 TV

09/91-18




Pos. | Bazeichnung Bestell- Pos. | Bezelchnung Bastell-
Nr. Nr. Nr, Nr.
Pos, Description Part Pos, | Daescription Part
No. No. No. No.
R107 | SMD-WiderstandfResistor (50 Stck fpcs.) 29122 005 | Schlitzmutter 26585
220 K, 5 %, 0805 Slotted nut
R108 | SMD-WidaerstandfResistor {50 Stck./pes.) 29103 006 LAbdeckschild | Sennheiser Logo” 45650
10 K€, 5 %, 0805 Joover plate ,Sennheiser Logo™
R109 | SMD-R-Trimmes/Potantiomater 45255 006a | Typenschild £K 2014 44450
10 KQ Type piste EK 2014
R110 | SMD-Widerstand/Resistor (60 Stck./pes.) 29103 006h | Typenschild EK 2014 TvH 44451
10 K, 5 %, D805 Type plate EK 2014-TvH
R111 | SMD-WiderstandfResistor {60 Stck.fpcs.) 32822 007 Abdeckung 14967
470 K03, b %, G805 Plastic Cover
R112 | SMD-WiderstandfResistor {5 Stck.fpes.) 23103 008 | 2ylinderschraube, 10 Stck. M 1,4 x 8 DIN 84 27156
0 KL, B %, 0805 Cylindrical screw, 10 pes, M 1,4 X 8 DIN 54
R113 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Sick.fpes.) 207 009 | 4-Kantmutter, SW3x 15 M 1.4 26584
47 KL, 5 %, 0805 Square nut, SW3x 15 M1.4
R114 | SMD-Widarstand/Resistor (50 Stck.fpes.) 29107 010 Scheibe, 10 Stck., 1,5 DIN 433 15858
47 K, 5 %, 0805 Washer, 10 pes., 1,5 DIN 433
A8 | SMD-WiderstandfResistor {50 Stck.fpcs.) 29985 o Batieriakontaktierung 26233
1 M0, 5 %, 0805 Battery contact
R116 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stck./pes.} 32822 oz Zylinderschraube 10 Stck., M 1,4 x 6 DIN 84 15836
470 K02, 5 %, 0805 : Cylindrical screw, 10 pes, M 1,4 x 6 DIN 84
R117 | SMD-Widersiand/Resistor {80 Stck.fpcs.) 29097 013 | Achse 14898
2,2KL0, 5 %, 0805 Axis
R11B | SMD-WiderstarcfResistor (50 Sick /pes.) 29985 014 | Senkschraube, 10 Stck. M 2 x 5 DIN 966 26215
1 MQ, § %, 0805 Countersunk screw, 10 pes. M 2 x 5 DIN 966
5101a| Halterung for 5101 15009 015 Riegel 14839
Mounting for 101 Locking
S101 | Schiebeschalier 26581 016 | Riegel 14915
Slide switch Locking
$102a| Halterung fir $102 15009 017 | Feder 26578
Mounting for 5102 Spring
5102 | Schiebeschalter 26581 oig Zylinderschraube, 10 Stek., M 2 3 DIN 84 22460
Slide swatch Cylindricat scraw, 10 pcs., M 2 x 3 DIN 84
T101 | Trafe 2450 aig Polster 16134
Transformer Pad
Ti001 | HF-Baluntrafo 44141 020 | Schibssel 1905
RF-balun-transformer Key
Tr002 | HF-Baluntrafo 44141 021 | Anschiufkabel, MKE 10-82 44092
RF-balun-transformer Connecting cable, MKE 10-B2
U001 3 SMD-C 44138 022 Antanne 27717
GN 2011 QTX Antenna
uoh2 | SMD-IC 40874 023 | Schrumpfschlauch 43347
NE 604 AD Shrinking tube
uoo4 | SMG-IC 40875 024 | 2ylinderschraube, 10 Stck., M 1,4 x 3, DIN 84 22450
NES7S D Cylindrical screw, 10pcs., M 1,4 x 3, DIN 84
uens | SMD-IC 25136 €001 | SMD-KondensatorfCapacitor (50 Stck/pes.) 19512
NE 5534 KERKQ 1nF, 5¢ ', NPQ KEFG 0805
U101 | SMD-IC 29114 C002 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stek.fpes.) 19532
LM 358 D KERKQ 1nF, 50 ¥, NPO,KEFQ 0805
Y005 | Quarz 17674 C003 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Stck.fpes.) 19512
Crystal 63,0000 MHz HC45U KERKQ 1nF, 50 ¥, NPO,KEFQ 0805
Y006 | Quarz 44438 C0C4 | SMD-Kordensator/Capacitor (50 Stck.fpcs.) 19512
Crystal KERKD 1aF, 50 ¥, NPO,KEFQ 0805
Y007 | Quarz 44433 CO05 | SMD-Kondensator/Capacitor {60 Stck./pes.) 19512
Crystal KERKC inF, 50 ¥, NPO,KEFQ 0805
YFQO1| XKER-Filter/Coramic filtar 40588 C006 | Kondensator/Capacitor 24430
10,7 MHz 180 K Murata TA-ELKO 2,2 pF, 10 VERO-ETUW 3
YFO02| KER-Filter/Cerami: filter 40588 C007 | SMD-KondensatorfCapacitor (50 Stck./pes.) 19512
10,7 MHz 180 K Murata KERKO 1nF, 50 V¥, NPO KEFC 0805
€008 { SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stck./pes.) 29576
KERKQ 18 pF, 50 V, N150 KEFQ 0805
. €009 | SMD-Kerwiensator/Capacitor (50 Stekpcs.) 17648
EK 2014 3V, 702 - 360 MHz KERKQ 10 nF, bG V, X7R, KEFQ 0805
CO10 | SMD-KendensatorfCapacitor {50 Stck.fpcs.) 29574
oot i:ﬁ::b;m 34333 KERKQ 15 pF, 50 V, N150 KEFQ 0805
o2 | ®ammer 15851 CO11 | SMD-Kondensatar/Capacitor {50 Stck focs.) 17648
Clip KERKQ 10 nF, 50V, X?FL' KEFQ 0805
03 Buchsa far Klammer 26508 C012 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Stek./pes.) 28692
Socket for clip KERKQ 2,2 nF, 50V, X?F!_, KEFQ 0805
004 | O-Ring 44878 CO13 | SMDB-Kondensator/Capacitor {50 Stek./pes.) 28693
O-ring KERKQ 2,2 nF, 50V, X7R, KEFQ 0805
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Nr, Nr, Nr. Nr.

Poa. Description Part Pas. Description Part

HNo. No. No, No.

€014 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stek./pes.) 18512 C049 | Kondensator/Capacitor 27134
KERKQ 1nF, 50 ¥V, NPQ,KEFQ 0805 TAKC 10 pf, 16 VY ERC-ETPW 2

£015 | SMOD-Kondensator/Capacitor (50 Stck./pes.) 19584 CO50 | Kendensator/Capacitor 24430
KERKQ 22 pF, 50 V, NPO, KEFQ 0805 TA-ELKO 2,2 yF, 10V ERO-ETUW 3

€016 | SMD-Kendensator/Capacitor (50 Stck./pes.) 19512 C052 | KondensatorfCapacitor 24529
KERKQ 1aF, 50 ¥, NPO KEFQ 0805 TA-KO 33pF, 20 v ERQ-ETPW 3

CO17 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stck./pes.) 29118 €054 | Kondensator/Capacitor 24430
KERKD 120 pF, 50V, NPG, KEFQ 0805 TAELKO 2,2 yF, 10V ERO-ETUW 3

€019 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stek./pes.) 29145 CO85 | Kendensator/Capacitor 24430
KERKC 56 pF, 50 V, NPO,KEFQ 0805 TA-ELKO 2,2 pF, 10V ERO-ETUW 3

C019 | SMD-Kondensatod/Capacitor (50 Stck./pes.) 28693 C056 | Kondensator/Capacitor 24539
KERKC 2,2 nF, 50 ¥, X7R, KEFQ 0805 TA-KO 33pF, 20V ERQ-ETPW 3

C020 | SMD-KondensatorfCapacitor (50 Stek./pes.) 29148 C057 | Kendensator/Capacitor 24430
KERKO 270 pF, 50 V, NPO, KEFQ 0805 TA-ELKO 2,2 pF, 10V ERO-ETUW 3

Q021 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stk /pcs.) 29148 €058 | Kendensator/Capacitor 24430
KERKQ 270 pF, 50V, NPQ, KEFQ 0905 TA-ELKO 2,2 yF, 10V ERQ-ETUW 3

€022 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Stck/pes.) 28693 Co83 | SMD-Kondensator/Capacitor {60 Stk fpcs.) 19584
KERKO 2,2 nF, 50 V, X?R, KEFQ 0805 KERKO 22 pF, 50V, NPO,KEFQ 0805

C023 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stek./pes.) 28693 080 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Stek./pes.) 32908
KERKOD 2,2 nF, 50V, X7R, KEFC G805 KERKO 100 pF, 80 V, N1506, KEFQ 0805

C024 } SMD-Kendensator/Capacitor (50 Stek./fpcs.} 19478 COE1 | Kondensator/Capacitor 24430
KERKD 470 pF, 50 V, NPO, KEFG 0805 TA-ELKO 2,2 pF, 10V ERC-ETUW 3

€025 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Stek.fpes.i 19617 C0B2 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Stek./pes.} 19612
KERKQ 10 pF, 50V, NPQ,KEFQ 0805 KERKO 1nF, 50 V, NPO,KEFQ 0805

C026 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Stek./pes.} 18479 Co63 | Kendensator/Capacitor 24629
KERKD 470 pF, 50 V, NPQ, KEFQ 0805 TAKO 33pF, 20V ERQO-ETPW 3

€027 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stek./pes.) 37008 C064 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stek./pes.} 17648
KERKO 12 pF, 50V, N33Q, KEFQ DBOS KERKQ 10 nF, 50 ¥, X7R, KEFQ 0808

€028 | SMO-Kondensator/Capecitor (50 Stek./pes.) 37006 CO65 | Kondensator/Capacitor 24644
KERKQ 12 pF, 50V, N330, KEFQ 0805 ALELKO 47 uF, 6,3V

€029 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stck./fpes.) 19512 C066 | KondensatorfCapacitor 27134
KERKQ 3nF, 50V, NPO,KEFQ 0305 TA-KO 10 pF, 16 V ERO-ETPW 2

€030 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stek./pes.) 19532 CO67 | KondensatorfCapacitor 24518
KERKO 1nF, 50 ¥, NPO,KEFQ 0905 TAKO 22 uF, 6,3 VERQ-ETPW 2

C031 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 StekJfpcs.) 17941 COB6 | SMD-Kondensatar/Capacitor (50 Stck fpes.) 37006
KERKO 4,7pF, 50 V, NPO, KEFQ 0805 KERKQ 12 pF, 50 ¥, N330, KEFQ 0805

C032 | SiMD-Kondensatos/Capacitor (50 Stckfpcs.) 19512 C069 | C-TrimmearfPotentiometer 44145
KERKQ 1nF, 50 V, NPO XEFQ 0805 0,4pFf2.5pF, NPO

€033 | SMD-KondensatorfCapacitor (50 Stck./pes.) 37006 CO070 | C-Trimmer/Potentiometer 44145
KERAKO 12 pF, 80 Vv, N330, KEFQ 0805 0,4pFf2,5pF, NPO

CO34 | SMO¥andensatorfCapacitor (50 Stek./pes.) 19512 CO71 | C-Trimrnar/Potentiometer 44145
KERKQ 1nF, 50V, NPO,KEFQ 05056 0,4pF{2 5pF, NPO

C035 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stek./pes.) 19512 C072 | C-TrimmerfPotentiometer 44145
KERKO 1nF, 50 V, NPO,KEFQ 0805 0.4pFf2 5pF, NPO

C036 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Stek.fpcs.) 28693 C073 | C-Trimmer/Potentiometer 44145
KERKO 2,2 nF, 50 V, X7R, KEFQ 0805 0,4pF{2,BpF, NPQ

CG37 | SMD-KondensatorfCapacitor (50 Stek.fpes.) 28693 €074 | C-Trimmar{Potentiometer 44145
KERKQ 2,2 nF, 50 V, X7R, KEFQ 0805 0,4pF{2 5pF, NPO

€038 | SMD-Kondensatar/Capacitor (50 Stck./pes.} 28693 C075 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Stek /pes.) 29112
KERKC 2,2 nF, 50 V, X7R, KEFQ 0805 KERKQ 220 pF, 50 V, NPO, KEFQ 0805

€039 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stek./pes.) 29562 €076 | SMD-KondensatorfCapaciter {50 Stck./pes.) 19512
KERKO 1,8 pF, 50 V, NPO KEFQ 0805 KERKO 1nF, BG V, NFO,KEFQ D805

€040 | SMDKondensator/Capacitor (50 Stek.fpes.) 28693 Ca78 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stek./pcs.) 32908
KERKO 2,2 nF, 50 V, X7R, XEFQ 0805 KERKO 100 pF, 5¢ V. N150,KEFQ 0805

€041 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stek.fpes.} 32908 C131 | Kondensatar/Capacitor 24430
KERKO 100 pF, 50 V, N150, XEFQ 0806 TA-ELKO 2,2 uF, 10V, ERO-ETUW 3

€042 § SMD-Kendensator/Capacitor {50 Stek.fpes.) 28693 C102 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stek./pes.) 29118
KERKO 2,2 nF, 50V, X7R, KEFQ 0805 KERKD KEFQ120 pf, 50 ¥, NPO

CD43 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Stek./pes.) 28593 C103 | SMD-Kondensator/Capacitor {80 Stck./pcs.) 17630
KERKO 2,2 nF, 0 V, X7R, KEFCQ 0805 KERKO KEFQ 47 nF, 50 V, X7R

Co44 | SMD-Kondensator/Capacitor {50 Stek./pes.) 28693 DG01 § Hslbleiter/Semiconductor 16276
KERKQ 2,2 nF, B0 V, X7R, KEFQ 0805 SMD-Diode, BAT BS .

C045 | SMD-KondansatorfCapacitor (50 Stek./pes.) 28693 D003 | HalbleiterfSermiconductor 32463
KERKQ 2,2 nF, B0 V, X7R, KEFQ 0805 SMD-Diode BAS16, SOT 23

C048 | SMD-Kondensator/Capacitor (50 Stck./pes.) 32118 D131 | Halbleiter/Semiconductor 45015
KERKC 22 nF, 50 V, X7R, KEFQ 0805 SMD-2-Sky-Diode, BAT 74, SOT 143

C047 | SMD-Kondangator/Capacitor (30 Sick.fpcs.) 28818 D162 | Halbleiter/Semiconductor 29995
KERKD 1,2 nF, 50 V, X7R,KEFQ 0805 SMO-Z-Diode ZMM 6,8-2

C04B | SMD-Kondensator/Capacitar 45043 D104 | Halbleiter/Semiconductor 45015
TA-ELKO IEC 384.3 SMD-Diode, BAT 74, SOT 143
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N, Nr. RHr, Nr.,

Pos. Description Part Pos, Description Part

No. No. No. No.

D105a| Ssclierrohr for D105 17944 Q163 | Halbleiter/Semiconductor 32468
Insulating tube for D105 SMD-Trans, BC 860 B, SOT 23

D105 | LED, rot 44140 Q102 | Halbleiter/Semiconductor 32467
LED, red SMD-Trans. BC 850 B, SOT 23

1001 | HF-Spule 44420 Q163 | Halbleiter/Semiconductor 32467
RF-cuil SMC-Trans. BC 850 B, SOT 23

Lo03 ¢ HF-Spule 44459 Q104 | Halbleiter/Semiconductor 23492
RF-coil SMD-Trans, ZTX G50

L004 | HF-Spule 42867 Q105 | Halbleiter/Sericonductor 32468
RF-coil SMD-Trans. BC 860 B, 307 23

L0055 | HF-Spule 43420 RO01 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stek./pes) 29161
RF-coil 180 . 5 %, 0805

L0068 | HF-Spule 44459 RO0Z | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stek.fpcs.) 29100
RF-coi! 4,7 KLl 5 %, 0805

1007 | HFR-Spule 44463 ROO3 | SMD-Widerstand/Resistor (80 Stek.fpes.) 29083
RF-coil 10 0, 6 %, 0805

Lo08 | HF-Spula 44419 ROO4 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Sick.fpes.) 29088
RFE-coil 10 0, 5 %, 0805

L009 | HR-Trafo/RE-Transformer 46111 RO0S | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stek.fpes.) 29088
72 MHz TOKO 2105N.124.R 1041, 5 %, 0R05

LO1G | HF-Teafo/RF-Transformer 45113 ROG6 | SMD-Widerstand/Resistor |50 Stck.fpes.) 22091
72 MHz TOKO 2105M.124.R 100 4, 5 %, 0805

L1011 | SMD-Spule 34676 ROO7 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stek.fpes.) 29096
SNMD—coil 1KQ5 %, 0805

L012 | HF-Spule 42366 ROO8 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stek./pes.) 290
RAFcoil 100 0, 5%, 0805

L013 | HF-Spuie 43589 RODY | SMD-Widerstand/Resistor (50 Sick fpes) 29091
RF-goil 100 Q, 5 %, 0805

wosa | SMD-Spule 40091 RO10 } SMD-Widarstand/Resistor {50 Stek./fpes.) 291639
SMD—coil B2 K1 5 %, 0805

LO15 | SMD-Spule 40852 RO11 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck.fpes.) 23098
SMD-coil 3.3K05 %, 0905

Lo1g | SMD-Spule 40091 R012 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stek.fpes.) 29108
SMD-—coil 39 KL} 5 %, 0805

L017 i HF-Spule 43588 RO13 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Sick./pcs.) 29102
RF-coil 8,2 K1 B %, 0805

L1619 | HF-Spule 44463 RO14 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stck./fpcs.) 29092
RF-coil 220 €1 § %, 0805

L020 | HF-Spule 444681 RO15 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stek.fpes.) 29091
RF-coil 100G 02, 5 %, 0505

Lo21 | HF-Spule 36882 RO16 | SMOD-Widerstand/Raesistar (50 Stek./pes.) 25095
RF-coil 1KQ 5 %, 0905

POG1 | HF-Kontakt 79 ROVY | SMD-Widerstand/Rasistor {50 Stck./pes.) 29095
RF-Contact &80 1 5 %, 0805

POD2 | HF-Koniakt 27ng RO18 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Sick.fpce.) 29092
RF-Contact 220 £}, 5 %, 0805

POO3 | Stiftlelste 27721 AG19 | SMD-WiderstandfResistor (50 Stek./pes.) 23103
Pin strip 10 KQ 5 %, 0805

FO4 | Stiftleiste FErFy RD20 | SMO-Widerstand/Resistor (50 Stek./pes.) 29091
Pin strip 1000, 5%, 0805

Quo1 | Halblajter/Serniconductor 40851 ROZ21 | SMD-Widerstand/Raesistor {50 Stek.fpes.) 29083
SMD-FETS933T 330 Q5 %, 0805

Q002 | Halbleiter/Semiconductor 37184 Rozz | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stck./pes.) 29095
SMOD-FETCF930B 680 £25 %, 0805

Q003 | Halbleiter/Sermiconductor 40782 R023 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Sick.jpes.) 29103
SMD-FET SST 309 10 KRS %, 0805

Q004 | Halbleiter/Samiconductor 24134 RO24 | SMO-Widerstand/Resistor (50 Stek.fpes.) 29096
SMD-Trane, BFS 20, SOT 23 1 KA 5 %, 0805

Q005 | Halbleiter/Samiconductor 21165 RO25 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stck./pcs.) 29001
SMD-Trans, BC 850 C, $0T 23 100 €1, § %, 0805

Q006 § Hableiter/Semiconductor 40851 R026 } SMD-Widerstand/Resistor (50 Stek.fpes.) 29103
SMD-FETS933T 10 K2 5 %, 0805

Q007 | Halbleiter/Serniconducior 41278 RO29 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck./pes.) 29160
SMD-Trans, BFR 93 A, SOT 23 8201, 5 %, 0805

G0OR | Halbleiter/Semiconducior 44139 RO30 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stek.fpes.) 290
SMOD-FET BS5 138 100 Q, 5 %, 0805

Q009 | Halbleiter/Semiconductor 32468 RO31 | SMD-Widerstand/Resistor {60 Sick./pes.) 29093
SMD-Trans, BC 860 B, SOT 23 33005 %, 0805

Q010 | Halbleiter/Semiconductor 32467 RO32 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Sick.jpcs) 29170
SMD-Trans, BC 850 B, SOT 23 100 KQ 5 %, 0805
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RO33 | SMD-Widarstand/Resistor (50 Stck./pes.) 25095 A112 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck./pes.) 29103
680 135 %, 0805 10 KD, 5 %, 0805

RO34 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck.fpcs.) 29091 R113 | SMD-Widerstand/Resistor (30 Stck./pes.) 29107
100 2, § %, 0805 47 KQ, 5 %, 0805

RO35 | SMD-Widerstand/Resistar (50 Stck./pcs.) 32461 A114 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck./pcs.) 2907
390 415 %, 0805 47 KL, 5 %, D805

RO36 | SMO-Widerstand/Resistor {50 Stck./pes.) 29103 R1t5 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck./pes.) 29985
10 KI5 %, 0805 1 ML}, 8 %, 0805

RO37 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stck./pcs.) 23103 R116 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck./pes.) 32822
10 K25 %, 0805 470 K§), B %, 0808

AG39 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stck Jpes.) 2370 R117 | SMOD-Widerstand/Resistor (50 Stck.fpcs.) 29097
100 Kii 5 %, 0805 2,2 KL}, 5 %, 0805

RO40 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stek./pes.) 2917¢ R11B | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stek.fpcs.) 29985
100 K02 5 %, 0805 1 MQ, 5%, 0805

AD4% | SMD-A-Trimmer/Potentiormeter 45255 S101a| Halterung fiir S10% 15009
10 KD Maunting for 5101

R042 | SMD-WiderstandfRasistor (50 Stck.fpes.) 29161 S101 ] Schisbeschalter 26581
180 €. 5 %, 0805 Slide switch

RO43 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Sick./pcs.) 33113 $102a Halterunyg fiir 5102 15008
04, 0805 Maunting for 5102

Ro44 | SMD-Widerstand/Rasistor {50 Stek.fpes.) 33113 5102 | Schiebeschalter 26581
0 0, 0805 Slide switch

RQ45 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stck./pes.} 32822 T101 | Trafo 24501
470 K1 5 %, 0805 Transformer

R046 | SMD-Widerstand/Resistor (60 Stck.fpcs.) 2901 Tro0V | HF-Baluntrafo 4414
5,6 KQ5 %, 0805 AF-baluntransformer

R047 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck./pcs.) 29170 Tr002 | HF-Baluntrafo 44141
100 KQ & %, 0805 RF-balur-transtormer

RO4g | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck./pes.) 29166 Uoot | SMD-IC 44138
18 KL15 %, 0BG5 GN 2011 QTX

RG49 | RA-Trimmer/Patentiomatsr 39650 Udo2 | SMD-C 40874
10 KQ NE €04 AD

ROB1 | SMD-Widsrstand/Resistor (50 Stek./pes.) 292 U004 | SMD4C 40875
33 KB %, 0805 NE 575 D

RQ52 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stek./pes.) 29107 U005 § SMD-C 25136
47 KQ5 %, 0805 NE 5534

R053 | SMD-Widerstand/Resistor (60 Stck./fpcs.) 29096 U101 | SMD-IC 29114
1 K2 5 %, 0805 LM 358 D

R054 | SMD-Widerstand/Resistor (60 Stck./pcs.) 32110 Y005 | Quarz 17674
150 £, 5 %, 0805 Crystal 63,0000 MHz HC45U

R056 | SMD-Widerstand/Raesistor (50 Stck./pes.) 32110 Y006 | Quarz 44438
180 02, 5 %, 0805 Crystal

RO57 | SMD-Widerstand/Resister (50 Stck.fpes.) 29159 Y007 | Quasz 44438
47 3, 5 %, 0805 Crystal

RCES | R-Trimmer/Potentiometer 396850 YF0O01| KER-Filter/Ceramic filter 40588
1K 10,7 MHz 180 K Murata

ROG0 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stek./pes.) 29088 ¥F002| KER-Filter/Ceramic filter 40588
10 £2.5 %, 0805 10,7 MHz 180 K Murata

R101 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck.fpes.) 29107
A7 K11, 5 %, 0805 Anderungen verbehalten

R102 | SMD-Widerstand/Resistor (50 Stck./pes.) 20122 Subject 1o alterstions
220 K2, 5 %, 0805

R103 | SMD-Widaerstand/Resistor {50 Stek./pes.) 2108
66 KL, 5 %, 0BOS

R104 | SMO-WiderstandfResigior (50 Sick fpcs.) 2121
33 KL, 5 %, 0805

R108 | SMD-Widerstand/Resistor (50 StckJpcs.) 29105
27 K11, 5 %, 0805

R108 | SMD-Widerstand/Resistor (50 StekJpes.) 29120
6,8 KQ, 5%, 0805

R107 { SMDWiderstand/Rasistor (50 Stek./pes.) 29122
220 K2, 5 %, 0905

R108 | SMD-Widsrstand/Resistor (50 StekJpes.) 29103
10 K, § %, 0805

R109 | SMD-A-Trimmer/Poientiomater 45255
10 KQ )

R110 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stck./pes.) 29103
10 Kg, 6 %, 0805

R111 | SMD-Widerstand/Resistor {50 Stck/pes.) 32822
470 Kit, 5 %, 0BOS
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